Druhy spinani

Spinani, které bude realizovat zménu jednoho stavu na druhy, midZe byt realizovano nékolika
zplsoby:

1. mechanicky (pomoci pak, vacek, ...) - toto spinani je velmi pomalé, protoze doby
zpozdéni (tj. doby nutné na zménu jednoho stavu na druhy) jsou fadoveé az 10 s a
vyzaduje prikon az 10 kW;

2. hydraulicky (pneumaticky) - doby zpozdéni jsou fadové 10 ms az 1 s a zafizeni
vyzaduje prikon radoveé jednotky watt(;

3. elektrickymi obvody z diskrétnich soucastek;

4. Cislicovymi integrovanymi obvody - jsou v soucasnosti nejvice pouzivané.

Mezi elektrické obvody z diskrétnich soucastek patfi elektromagneticka relé, tranzistory a diody.
Elektromagneticka relé jsou ovsem v soucasnosti jiz zastarala - jejich doby zpozdéni se pohybuji
v fadech 100 ms. Tranzistory a diody maji doby zpozdéni mensi nez 10 ms a vyzaduji vykon mensi
nez 10 mW. Tento zplsob realizace spinacl se vyuziva v soucasnosti spiSe na amatérské Grovni.
Konkrétné se pouziva:

1. DL - diodova logika, pomoci niz se sestavuji pasivni obvody;

2. DTL - diodo tranzistorova logika realizovana tak, ze na vstupu obvodu je dioda a na
vystupu tranzistor;

3. RTL - rezistor tranzistorova logika realizovana tak, Zze na vstupu obvodu jsou rezistory
a na vystupu obvodu jsou tranzistory.

V soucasné dobé jsou nejvice pouzivané Cislicové integrované obvody (digitalni integrované
obvody):

1. TIL - tranzistor tranzistorova logika realizovana bipoldrnimi tranzistory, které jsou na
vstupu i vystupu obvodu. Tento druh spinani obvodd je velmi rychly - doba zpozdéni je
radové 10 ns s prikonem mensim nez 10 mW na hradlo.

2. ECL - emitorové vazana logika sestavena z bipolarnich tranzistord. Zatim je to
nejrychlejsi zplsob spinani: doba zpozdéni je pod 1 ns s prikonem radové 10 mW na
hradlo. Nevyhodou tohoto druhu spinani je, ze neni kompatibilni s TTL a CMOS.

3. CMOS - spinace realizované unipolarnimi tranzistory typu P a typu N (komplementarni
FETy). Ve srovnani s TTL jsou pomalejsi (doba zpozdéni je obvykle vyssi nez 10 ns, coz

vV

hradlo). Jejich nevyhodou je velka citlivost na statickou elektfinu - proto maji velmi
vysoky vstupni odpor. S jistou opatrnosti jsou kompatibilni s TTL.
4. NMOS - realizovany tranzistory typu N - FET s dobou zpozdéni podobnou jako ma TT a
s prikonem vyssim nez CMOS (fadové 10WW na hradlo). Jsou velmi citlivé na statickou
elektrinu.
Logické obvody se staly jednou ze zakladnich forem integrovanych obvodl proto, Ze logické
obvody se v Cislicovych zafizenich ¢asto mnohonasobné opakuji a navic u logickych obvod{ nejsou
podstatné tolerance jednotlivych parametr( tranzistoru.
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